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摘要(译)

为了提供一种高效率薄膜沉积方法，用于精确地薄膜沉积由聚合物制成
的有机EL材料而没有任何偏移。象素区被棱分割为多个象素行，薄膜沉
积装置的头部沿着象素行扫描从而同时把红光发射层涂敷液体、绿光发
射层涂敷液体和蓝光发射层涂敷液体涂敷成条状。然后进行热处理以便
形成发射红、绿和蓝色光的光发射层。
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